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SILKSCREEN: 12Mhz OSC

2008.11.12修改
2008.12.11修改
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爱培科科技开发(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区高新科技园北区清华信息港B栋背面首层

项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

XINW

XIN

XOUT

XOUTW

X_SCL_0
X_SDA_0

MENU

X_SDA_0 9,16
X_SCL_0 9,16

X_SDA_09,16
X_SCL_09,16

GPS_SPI_CLK 18

GPS_SPI_DOUT 18
GPS_SPI_CS 18

LCD_ENVEE 14

POWER_ON 10

X_GPIO14

GND

GND
VDD33

VDD33

VDD_IO

GND

R2
10K
R0402

R5
2M
R0402

R23

1K
R0402

R8 499R R0402

R7
1M
R0402

C3 15pF C0402

R4 4.7K R0402

Y1

32.768KHz
XT-2X61

2

3

C4 15pF C0402

R3 4.7K R0402

C2
15pF
C0402

SW2
CAM
SS305

1
2

3
4

Y2
12M
CXA-3225

3 4

R6
200K
R0402

C1
15pF
C0402
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休眠时，为固定输出状态L

充电芯片开关控制
充电状态检测

以上控制在休眠时全 L部输出为

休眠时全部输出 L为

GC830
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CPU-B
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爱培科科技开发(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区高新科技园北区清华信息港B栋背面首层

项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

X_LDD13 15

X_SD1_DAT3 17

X_LDD15 15

X_LDD2 15

X_LDD0 15

X_L_FCK 15

X_SD1_DAT1 17

X_SD1_PWR_ON 17

X_LDD8 15

X_USB_VBUS 10

X_L_LCK 15

X_USB_DN 10

X_LDD10 15

X_LDD7 15

X_LDD9 15

X_LDD6 15

X_SD1_CLK 17

X_L_PCLK 15

X_L_DE 15

X_SD1_CD_B 17

X_LDD1 15

X_USB_ID 10

X_LDD3 15

X_LDD11 15

X_SD1_DAT2 17

X_LDD4 15

X_LDD12 15

X_USB_DP 10

X_SD1_DAT0 17

X_LDD5 15

X_LDD14 15

C_HSYNC 16
C_VSYNC 16
ID0 16

ID5 16

ID1 16

ID4 16

ID7 16
ID6 16

C_PCLK 16

ID2 16
ID3 16

X_SD1_CMD 17

X_SD1_WP_B 17

AV-CNT 16

STAT2_FUL 10

TMC_CD 10

GNDA_USB
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参考电压要与其 ……他信号保持安全距离，最好做包地处理

数据线以8bit为一 DQS,DQM组，与同组的 等长，
地址线要求不那么严格 400mil，但是与时钟信号线长要保持在 范围内，
数据线与时钟线线要 500mil保持在 内。地址线与数据线
最好分层或者保 60mil持较大 以上的间隔布线。

DDR要注意线的类别，也就是数据线对，地址控制线对，时钟线对
（另外，如果有参考电压，则参考电压要特别主要干净）。
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爱培科科技开发(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区高新科技园北区清华信息港B栋背面首层

项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

X_MDQS0 7

X_MCLK_O 7

X_MDQM1 7

X_MCAS 7

X_MDQS2 7

X_MCKE 7

X_MDQM0 7

X_MD[31:0] 7

X_MBA0 7

X_MDQS1 7

X_MDQM3 7

X_MCLKB_O 7

X_MRAS 7

X_MDQS3 7

X_MA[12:0] 7

X_MCS0 7

X_MDQM2 7

X_MBA1 7

X_MWE 7
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休眠时 H，为固定输入状态

2008.12.17修改
靠近CPU

2008.12.30修改

2009.01.04修改
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爱培科科技开发(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区高新科技园北区清华信息港B栋背面首层

项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

I2S_MCLK

I2S_BCLK 9
I2S_MCLK 9

I2S_DOUT 9

X_FCE_B0 8

I2S_DIN 9

X_DF_RY_BY 8

X_XN 15

X_AUX0 10

I2S_LRCLK 9

X_YP 15
X_YN 15
X_XP 15

LCD_ENVDD 15

X_FCE_B1 8

PCM_CLK 13
PCM_IN 13
PCM_OUT 13
PCM_SYNC 13

CTS_RXD3 13
RTS_TXD3 13

BT_RST 13
BT-CNT 13

TMC_ON

R14 33R R0402

C7
15pF
C0402

C10
100pF
C04021

2

C11
100pF
C04021

2
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3.3V DC/DC 2.5V
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项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

VCC_3V3 VDD_TSCREF25VDD_IO_LCD VCC_2V5
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Serial Resistor

2.5V

2008.10.21修改

2008.10.22修改
2008.10.21修改
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爱培科科技开发(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区高新科技园北区清华信息港B栋背面首层

项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

MA8X_MA8

MDQM0X_MDQM0

MA5X_MA5

X_MDQM3

MD11X_MD11

MD30X_MD30

X_MD8 MD8

X_MD3 MD3

MD13X_MD13

X_MD18 MD18

X_MWE MWE

X_MD21 MD21

MDQS1X_MDQS1

X_MA2 MA2

MD19X_MD19

MD7X_MD7

X_MCAS MCAS

MDQS0X_MDQS0

X_MDQS2

X_MD17 MD17

X_MRAS

MA10X_MA10

X_MD29 MD29

MA1X_MA1

X_MD26 MD26

X_MDQM1

MA12X_MA12MD22X_MD22

X_MCAS

X_MA7 MA7

MD1X_MD1

X_MCKE

X_MDQM3 MDQM3
X_MDQS3 MDQS3

MD4X_MD4

MD14X_MD14

MA11X_MA11

X_MDQM2 MDQM2

X_MD6 MD6

X_MCS0 MCS0

MA4X_MA4

X_MCLK_O
X_MD31 MD31

X_MD28 MD28

X_MD25 MD25

X_MD20 MD20

X_MBA0

MD5X_MD5

X_MDQS3

MA9X_MA9

X_MD0 MD0

X_MA6 MA6

X_MDQS1

X_MCS0

X_MDQM0

X_MBA1 MBA1

MD9X_MD9

MD16X_MD16

MD24X_MD24

X_MCLK_O

X_MCLKB_O

X_MD2 MD2X_MBA1

X_MWE

X_MCLKB_O

MBA0X_MBA0

X_MDQM2

MDQS2X_MDQS2

MRASX_MRAS

MD12X_MD12

MD27X_MD27

MDQM1X_MDQM1

X_MD10 MD10

MD15X_MD15

X_MDQS0
MA0X_MA0

MD23X_MD23

MA3X_MA3

X_MD29

X_MA6

X_MA2

X_MD9

X_MD5

X_MD8

X_MD28

X_MA7

X_MD7

X_MD12

X_MD18

X_MD16

X_MD6

X_MD3

X_MD26

X_MD2

X_MD25

MCLK_O

X_MD14

X_MA5

MCLKB_O

X_MD19

X_MA8

X_MD27

X_MD10

X_MD23

X_MA9

X_MD21

X_MD0

MCKE

X_MD11

X_MD20

X_MA11

X_MD24

X_MD13

X_MD1

X_MD17

X_MA4

X_MA12

X_MD30

X_MA0
X_MA1

X_MA3

X_MD15

X_MA10

X_MD4

X_MD31

X_MD22

MBA0

MA6

MCAS

MA11

MA5

MDQS3

MCS0

MCS0

MA2

MBA1

MCKE

MRAS

MDQM1

MCKE

MA9

MA3

MA7

MA2
MA1

MA4

MDQM0

MA1

MRAS

MA8

MBA0

MA6

MDQS1

MBA1

MA5

MA12

MA9

MWE

MCLKB_O

MA4

MA0

MDQS0

MA3

MCAS

MA8

MDQM3

MDQS2

MA0

MDQM2

MWE

MCLKB_O

MCLK_O

MA10

MCLK_O

MA7

MA11
MA10

MA12

MD10

MD0

MD26

MD7

MD9

MD27

MD20

MD6

MD1

MD5

MD31

MD18

MD8

MD16

MD25

MD19

MD30

MD23

MD21

MD13

MD15

MD29

MD4

MD14

MD24

MD2

MD17

MD11

MD28

MD22

MD12

MD3

X_MDQS2 4

X_MCS0 4

X_MWE 4

X_MBA1 4

X_MCLK_O 4

X_MDQM1 4

X_MA[12:0] 4

X_MDQS1 4

X_MD[31:0] 4

X_MCLKB_O4

X_MCKE4

X_MDQM0 4

X_MCAS 4

X_MDQM3 4
X_MDQM2 4

X_MDQS0 4

X_MCLK_O4

X_MRAS 4
X_MCKE 4

X_MBA0 4

X_MDQS3 4

X_MCLKB_O 4

MBA14

MA54

MBA04

MCAS4

MA04

MA44

MCAS4

MA44

MCKE

MA24

MA74

MA14

MA84

MA04

MA104

MA34

MCS04

MRAS4

MA74

MCS04

MCLK_O

MBA14

MBA04

MA84

MA104

MA114

MA124

MA34

MWE4

MRAS4

MA64

MA24

MWE4

MA124

MCKE

MA94

MA64

MA14

MA114

MCLKB_O

MCLKB_O

MA94

MCLK_O

MA54

VDD2V5

VDD2V5

VDD2V5

VCC_MEM VDD2V5

VREF_DDR

VREF_DDR

VDD2V5

VDD2V5

R21 10R
R0402

C33
10nF
C04021

2

C42
0.1uF
C04021

2

U3

MT46V16M16
TOP-66PIN

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22
23

24

25

26
27

41

29
30
31
32

33

34

35
36
37
38
39
40
28

42

43

44
45
46

47

48

49

50

51

52
53

54

55

56
57

58

59
60

61

62
63

64

65

66

VDD0

DQ0

VDDQ0

DQ1
DQ2

VSSQ0

DQ3
DQ4

VDDQ1

DQ5
DQ6

VSSQ1

DQ7

NC0

VDDQ2

LDQS

A13/NC1

VDD1

NC1

LDM

WE
CAS
RAS

CS

NC2

BA0
BA1

A11

A0
A1
A2
A3

VDD2

VSS0

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10/AP

A12

NC3

CKE
CK
CK

UDM

VSS1

VREF

DNU1

UDQS

VSSQ2
NC4

DQ8

VDDQ3

DQ9
DQ10

VSSQ3

DQ11
DQ12

VDDQ4

DQ13
DQ14

VSSQ4

DQ15

VSS2

C39
0.1uF
C04021

2

R25 10R
R0402

C31
10nF
C04021

2

R26
10K
R0402

R22
120R
R0402

U4

MT46V16M16
TOP-66PIN

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22
23

24

25

26
27

41

29
30
31
32

33

34

35
36
37
38
39
40
28

42

43

44
45
46

47

48

49

50

51

52
53

54

55

56
57

58

59
60

61

62
63

64

65

66

VDD0

DQ0

VDDQ0

DQ1
DQ2

VSSQ0

DQ3
DQ4

VDDQ1

DQ5
DQ6

VSSQ1

DQ7

NC0

VDDQ2

LDQS

A13/NC1

VDD1

NC1

LDM

WE
CAS
RAS

CS

NC2

BA0
BA1

A11

A0
A1
A2
A3

VDD2

VSS0

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10/AP

A12

NC3

CKE
CK
CK

UDM

VSS1

VREF

DNU1

UDQS

VSSQ2
NC4

DQ8

VDDQ3

DQ9
DQ10

VSSQ3

DQ11
DQ12

VDDQ4

DQ13
DQ14

VSSQ4

DQ15

VSS2

C40
10nF
C04021

2

C41
0.1uF
C04021

2

C28
10nF
C04021

2

C30
0.1uF
C04021

2

C38
0.1uF
C04021

2

R24 10R
R0402

C37
0.1uF
C04021

2

C29
0.1uF
C04021

2

C35
10nF
C04021

2

C32
0.1uF
C04021

2

C43
0.1uF
C04021

2

C36
10nF
C04021

2
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Boot Configure

MLC Nand Flash boot 

Open drain 

Pull up to X_PWR_EN

K9G8G08....2K/page
K9GAG08....4K/page

2008.10.07修改
2008.11.12修改

6b110010

X_TEST_MODE[5:0]

INAND Boot 6b001100

Default

6b001001

6b110000

6b000101

EFuse

11.30号增加

MLC Nand Boot  4KB Page  8 Bit

两组分开走线

SLC Nand Boot  2KB Page  8 Bit

6b001000

 Boot configuration

Boundary Scan

MLC Nand Boot  2KB Page  8 Bit

GC830
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爱培科科技开发(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区高新科技园北区清华信息港B栋背面首层

项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

X_DF_AD6

X_DF_CLE

X_DF_WP_B

X_DF_AD4

X_DF_ALE

X_DF_AD1

X_FCE_B0

X_DF_CLE

X_DF_RY_BY

X_DF_RY_BY X_DF_AD0

X_DF_AD2

X_DF_AD7

X_FCE_B0

X_DF_AD6

X_DF_RE_B

X_DF_AD3

X_DF_WE_B

X_DF_WP_B

X_DF_WE_B
X_DF_AD7

X_DF_AD5

X_DF_AD5

X_DF_RE_B

X_DF_ALE

X_FCE_B1

X_FCE_B1

NAND_WP

X_DF_AD3

X_DF_AD0

X_DF_AD2
X_DF_AD1

X_DF_ALE
X_DF_CLE

X_DF_WP_B

X_DF_AD1
X_DF_AD0

X_DF_AD2
X_DF_AD3

X_TEST_MODE5 2

X_TEST_MODE0 2

X_TEST_MODE2 2
X_TEST_MODE3 2

X_TEST_MODE1 2

X_TEST_MODE4 2

X_DF_AD4 5

X_DF_AD7 5
X_DF_AD6 5

X_DF_RY_BY 5
X_DF_WP_B 5

X_DF_RE_B 5

X_DF_ALE 5

X_DF_AD5 5

X_DF_CLE 5

X_PWR_EN2,12

X_DF_WE_B 5

X_FCE_B0 5
X_FCE_B1 5

X_DF_AD0 5

X_DF_AD2 5
X_DF_AD1 5

X_DF_AD3 5

VDD_RTCIO

VDD_MLC

VDD_MLCVCC_3V3

VDD_MLC

VDD_MLC

VDD_INAND

GND

DC_VCC

VDD_MLC

VDD_INAND

VDD_INAND

GND

VDD_INAND

VDD_INAND

C44

0.1uF
C0402

R28
10K
R0402

C188
NC/2.2uF
C0603

R156

NC/10K
R0402

U6

XC61FN2712MR
SOT-23

1

3

2

OUT

VIN

VSS

R35

30K
R0402

R34

30K
R0402

C46
0.1uF
C0402

C185
NC/0.01uF
C0402

C183
NC/2.2uF
C0603

C187
NC/0.1uF
C0402

R152 NC/22K R0402

R36

30K
R0402

R159

NC/10K
R0402

R29

10K
R0402

R157

NC/0R
R0402

R158

NC/10K
R0402

R31

NC
R0402

C189
NC/0.1uF
C0402

C45

0.1uF
C0402

R32

30K
R0402

R150 NC/22K R0402

C184
NC/1uF/10V
C0402

C186
NC/2.2uF
C0603

U34
NC/IT6205-3.3V
SOT-25

1 5

2

43

VIN VOUT

G FBCE

R160
NC/10K
R0402

R30

NC/10K
R0402

R151 NC/22K R0402

U35

NC/INAND
INAND-B

Y5

AA3

K2

AA5

AA4

Y4

K6

K4

H3
H4
H5
J2

M6

M7

N5

R10

T10

Y2

U8

U9

AA6
P5

W4

W5
W6

VSS

VDDH

CREG

VDDH

VSS

VDDH

VDDH

VSS

DATA0
DATA1
DATA2
DATA3

VDDF

VSS

VDDF

VSS

VDDF

VSS

VSS

VDDF

VSS
VSS

VDDH

CMD
CLK

C182
NC/2.2uF
C0603

U5

K9G8G08U1M-PIB0
K9F1208U0M

16
17

9

8
18

19

6
7

29
30
31
32
41
42
43
44

37

36

12
13

10

CLE
ALE

CE1

RE
WE

WP

R/B2
R/B1

I/O0
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
I/O5
I/O6
I/O7

VCC

GND

VCC
GND

CE2

R60 NC/22K R0402

R27
4.7K
R0402

R33

30K
R0402
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Sugestion add some ESD protect components.

8欧姆 1.5W喇叭

差分输入

LINE_IN输入

两线模式

2008.10.05修改

2008.10.06修改

2008.10.20修改

2008.12.16修改

GC830
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CODEC(IIS)
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爱培科科技开发(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区高新科技园北区清华信息港B栋背面首层

项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

SPKL

SPKL

HPOUTR

SPKR

HPOUTRA

SPKR

HPOUTL

HPOUTLHPOUTLA

HPOUTR

SPKL+

SPKR+

HP_IN

I2S_MCLK5
I2S_DOUT5

I2S_LRCLK5

X_SCL_02,16

I2S_DIN5

X_SDA_02,16

I2S_BCLK5

HP_IN2

BTB+13

BTA+13

BTB-13

BTA-13

TMC_ANT

LINE_L1

LINE_R1

DC_VCCVCC_3V3 VDD_PAVDD_AUDIO_3V3

VDD_AUDIO_3V3

VDD_AUDIO_3V3

VDD_PA

R42 0R
R0603

+C52 22uF/6.3V
C-TAN-A

C47

100pF
C0402

C57
0.1uF
C0402

+C49 10uF
C0805

C53
100pF
C0402

C58

0.1uF
C0402

J1

ST-327F
ST-327F

2

4
1

3

5

R40
10K
R0402

C56

0.1uF
C0402

L9

BEAD
L0603

FB2 BEAD L0603

C50 0.1uF C0402

C54
100pF
C0402

R41
10K
R0402

WM8976/WM8978

U7

WM8976

26
14
13
31

33

1

15
16
17

18

19

20 21

22

23

27

25

12
28
24

29

30
4
5
6
3

2

9

11

8

10

7

32

SPKVDD
DBVDD
DCVDD
AVDD

GNDPADDLE

LIP

CSB/GPIO1
SCLK
SDIN

MODE

AUXL

AUXR OUT4

OUT3

ROUT2

VMID

LOUT2

DGND
AGND

SPKGND

LOUT1

ROUT1
DNC/RIP
DNC/RIN
DNC/R2/GPIO3
L2/GPIO2

LIN

ADCDAT

MCLK

BCLK

DACDAT

LRCK

MICBIAS

+ C55
10uF
C0805

P1
PAD_SPK
CON2-LS-B1

2

C59

0.1uF
C0402

C48

100pF
C0402

R43 0R
R0603

+C51 22uF/6.3V
C-TAN-A

+ C60
10uF
C0805

R38

1K
R0402

R37
470K
R0402

FB1 BEAD L0603

R39
10K
R0402



5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
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B B

A A

开机状态下，拔出充电器要弹出是否休眠对话框

SLEEP
KEY

POWER

连接中断口

X_AUX0  应用时，电 2.5V压必须小于

休眠状态下，插入充电器要唤醒机器

EN2为低时为USB模式,整机最大电流为500MA

EN2为高时为充电模式,充电电流为550MA

11.30号修改

2010.01.07号修改

2010.01.07号修改

GC830

01

CHARGE
KEVIN GC830-SCH-B

2010第 页 共 页

爱培科科技开发(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区高新科技园北区清华信息港B栋背面首层

项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

SYSTEMGPIO0

DC_DET

TS

DP

DN

NO1

NO2

NO2
NO1

MODE1

FUL

TS

M
O

D
E

E
N

1

E
N

1

IT
E

R
M

ITERM

MODE

DN
DP
MODE

MODE

M
O

D
E

1

MODE

EN1

GPIO0

S
Y

S
TE

M

LE
D

G

FUL

LEDG

TS

DC_DET 2

X_GPIO02

X_AUX0 5

POWER_ON 2

X_USB_DP3
X_USB_DN3

TMC_CD3

X_TXD_12,19

X_TXD_12,19

X_RXD_12,19

X_RXD_12,19

STAT2_FUL 3

X_USB_VBUS 3
X_USB_ID 3

GND GND GND

GND

DC_VIN

DC_VCC

GND

VIN

GND

GND

USB_5V

GND

GND

VCC_3V3

GND

GND

VBAT+
GND

GND

DC_VIN

GND

VBAT+

DC_VIN

VCC_3V3

GND

GND

VIN

VCC_3V3

GND

DC_VIN

GND

VDD_USBA33

GNDGNDGND

DC_VIN

USB_5V

GND

GND

GND

GND

DC_VIN

GND

GND

GNDGND

GND

VIN

GND

GND

GND

DC_VIN

+

EC2

10uF/10V
C-TAN-A

J3
MUSB-05-S-B-SM-A
USB-5P-SMT 1

2
3
4
5

6
7

8
9

VBUS
D-
D+
ID

GND

S
1

S
4

S
2

S
3

+
EC1
22uF/6.3V/C1206
C-TAN-A

Q8

ZVN4106F
SOT-23

Q6
ZVN4106F
SOT-23

C68

0.1uF
C0402

Q7
NC/ZVN4106F
SOT-23

Q10
ZVN4106F
SOT-23

R71
33K
R0402

R48
200K/1%
R0402

U8

BQ24073
BQ24073

1

2

3

4
5 6 7 8

9

10

11

12

1314151617

TS

BAT

BAT

CE
E

N
2

E
N

1

PG
O

O
D

V
S

S

CHG

OUT

OUT

ILIM

IN

TM
R

IT
E

R
M

IS
E

T

G
N

D

R63
2K
R0402

D5
TVS
SOD523

1
2

RED

GREEN

D14

LED0605

R163
10K
R0402

R165 10K

R0402

R59
NC
R0402

D13
MA2S728 SOD523

12

R44

10K
R0402

R127
100K
R0402

R154
4.7KR0402

D6
TVS
SOD523

1
2

R62 820R R0402

C67
0.1uF
C0402

R49
1K
R0402

R56
10K R0402

R52 4.7K
R0402

R70 R040222R

Q9
ZVN4106F
SOT-23

C64
47K
C0402

U10

TS5A23157
TS5A23157

4

2
3

1

5

9
8
7
6

10

NO2

NO1
GND

IN1

IN2

NC1
V+

NC2
COM2

COM1

D7
TVS
SOD523

1
2

R162
1K
R0402

R66 0R R0402

R51
NC

R0402

R47
NC/10K
R0402

C190
47uF/6.3V
C-TAN-A

C634.7uF
C0603

R46
10K
R0402

Q2
ZVN4106F
SOT-23

R58

47K
R0402

R67 0R R0402

R53
46.4K
R0402

R69 22R R0402

D4
TVS
SOD523

1
2

R145

NC/0R
R0402

R148
NC/47K
R0402

R55
1.192K
R0402

R68
1K
R0402

R61 10K R0402

R128 NC R0402

D3

MA2S728
SOD523

12

SW1SLEEP
SS305

1 2

3 4

U9
ZEN056V130A24LS
SCD

1

2

3VIN G
N

D

VOUT

R50
200K/1%
R0402

R65
3K
R0402

R147

NC/100K
R0402

R45
100K
R0402

C65
0.01uF
C0402

R129 R0402NC

R144
47K
R0402

R54
1.62K

R0402

R57
1K
R0402

Q1

M9435A
SO-8

1

2

3

4 5

6

7

8S1

S2

S3

G D4

D3

D2

D1

+ EC3

22uF/6.3V
C-TAN-A

R146

1k
R0402

C62
0.1uF
C0402

R64 4.7K R0402

R164
47K
R0402

R161100K

R0402

R52 4.7K
R0402

U36
XC61FN3012MR
SOT-23

1

2

3 VOUTG
N

D

VIN

R149
10K
R0402

J2

BATTERY
BAT-3.7

1

2

3

4

5

6



5
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Note: If customer want to use DDR400, the power should be 2.6V

V=0.6*（1+910/200 =3.3V）

2010.01.07号修改

GC830

01

POWER-A
KEVIN GC830-SCH-B

2011第 页 共 页

爱培科科技开发(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区高新科技园北区清华信息港B栋背面首层

项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

IO_MEM_ON

VCC_PRE_ON

VCC_PRE_ON

IO_MEM_ON

IO_MEM_ON
LOW_BAT

VDD33_ON2

LOW_BAT 2

GND

GND

DC_VCC

GND

GND

VDD33

GND

DC_VCC
GND

GND

GND

DC_VCC

GND

VREF_DDR

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

VREF_MEM

VREF_DDR
DC_VCC

VCC_PRE

DC_VCC

DC_VCC

GND

VCC_MEM

VCC_3V3

GND

GND

VREF_MEM

VCC_MEM

VREF_MEM

GND

DC_VCC VCC_3V3

GND

VCC_RTC_IO

GND

VCC_RTCVIN

GND

C87
1uF/10V
C0402

R77 1K
R0402

D12
1N5819

C81
0.01uF
C0402

C75
0.1uF
C0402

R79
2M
R0402

U11
LP9305-ADJ
SOT-25

1

2

34

5RUN G
N

D

SWVIN

VFB

C80
1uF/10V
C0402

U18
RA7323
SOT-23

3

1

2 VIN

G
N

D

OUT
R78
4.7K/1%
R0402

R73
47k/1%
R0402

L1
2.4uH
7E03TA

U16
IT6205-3.3V
SOT-25

1 5

2

43

VIN VOUT

G NCCE

C89
1nF
C0402

C88
0.01uF
C0402

C72
47uF/6.3V
C-TAN-A

D8 MA2S728 SOD52312

U12
IT6205-1.2V
SOT-25

1 5

2

43

VIN VOUT

G FBCE

C78
2.2uF
C0603

+ C73
10uF
C0805

1
2

R76
1K
R0402

C79
1uF/10V
C0402

C71
2.2uF
C0603

U17
IT6205-3.3V
SOT-25

1 5

2

43

VIN VOUT

G FBCE

U15
IT6205-3.3V
SOT-25

1 5

2

43

VIN VOUT

G FBCE

R80

10K
R0402

R75
100K
R0402

R74 100K R0402

C82
10uF
C0805

R72
150K/1%
R0402

CAP1
0.2F
CAP

C70
1uF/10V
C0402

R81
4.7K/1%
R0402

+
EC5
22uF/6.3V/C1206
C-TAN-A

C85
10uF
C0805

C76
1uF/10V
C0402

R123

2K
R0402

C84
1nF
C0402

C86
0.1uF
C0402

C69
33pF
C0402

C74
0.01uF
C0402

C83
0.01uF
C0402

C77
1uF/10V
C0402

U14

XC61CN3302MR
SOT-23

1

3

2

OUT

VIN

VSS
U13
NC/XC61FN3012MR
SOT-23

1

2

3 VOUTG
N

D

VIN

R1
10K
R0402
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GC830

01

POWER-B
KEVIN GC830-SCH-B

2012第 页 共 页

爱培科科技开发(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区高新科技园北区清华信息港B栋背面首层

项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

X_RESET_B

VCC_USB_ON

VCC_USB_ON

VCC_USB_ON X_RESET_B 2
X_RESET_B 2X_PWR_EN2,8

X_PWR_EN2,8

X_PWR_EN2,8

GND

DC_VCC

GND

GND

GND

GND

GND GND

VCC_PLL

DC_VCC

GND

VCC_PDN

DC_VCC VCC_2V5

VDD_IO

GND

GND

VCC_USB_3V3

GND GND

VDD_IO

DC_VCC

GND

D10 MA2S728 SOD523
12

+ C93
10uF
C0805

1
2

C103
1uF/10V
C0402

C101
0.01uF
C0402

R83
169K/1%
R0402

C95
0.01uF
C0402

C94
1uF/10V
C0402

R82
200K/1%
R0402

R85 100R R0402

U20
IT6205-3.3V
SOT-25

1 5

2

43

VIN VOUT

G FBCE

C96
10uF
C0805

C98
0.01uF
C0402

U23
XC61FN2812MR
SOT-23

1

2

3 VOUTG
N

D

VIN

C97
1uF/10V
C0402

D9
NC/MA2S728
SOD523

1
2

+
EC6
22uF/6.3V/C1206
C-TAN-A

U22
IT6205-1.2V
SOT-25

1 5
2

43

VIN VOUT
G FBCE

C92
47uF/6.3V
C-TAN-A

C91
10uF
C0805

C100
1uF/10V
C0402

C90
33pF
C0402

R84
10K
R0402

L2
2.7uH
7E03TA

+ C102
1uF
C0402

1
2

U21
IT6205-2.5V
SOT-25

1 5

2

43

VIN VOUT

G FBCE

U19
ITC2106-ADJ
SOT-25

1

2

34

5RUN G
N

D

SWVIN

VFB

C99
2.2uF
C0603
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蓝牙电源控制

GC830

01

CMMMB-POWER
KEVIN GC830-SCH-B

2013第 页 共 页

爱培科科技开发(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区高新科技园北区清华信息港B栋背面首层

项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

AINL+

AINL-

BTB- 9

BTB+ 9

BTA+ 9

BTA- 9

PCM_CLK5
PCM_OUT5

PCM_SYNC5
PCM_IN5

TXD3 2
RXD3 2

RTS_TXD3 5
CTS_RXD3 5

BT_RST 5

BT-CNT5

GND GND

GND GND

GND

GND

GND

GND GND

GND GND GND

BT_1V5

GND GND GND

BT_1V8 BT_3V3

BT_1V8

GND

GND

BT_3V3

GND

BT_3V3

GND

GND
GND

BT_1V8

GNDGND GND

BT_3V3

GND GNDGND

GND

GND

GND

BT_1V5

DC_VCC

GND

R91 22R R0402

L5 15nH L0402

C117

15pF
C0402

C130

0.1uF
C0402

C121
2.2uF
C0603

C104
22nF
C0402

C107
15pF
C0402

C108
15pF
C0402

C122 1uF C0603

C120
22nF
C0402

L4

15nH
L0402

J4

FPC4
CON-4

1
2
3
4

R89
1K
R0402

R92 22R R0402

RA1

0x8P4R
R0402M

18
27
36
45

C109
2.2uF
C0603

C116
18pF
C0402

C110
22nF
C0402

L3
22uH
7E03TA

R93 NC/22R R0402

ANT_BT1

ALA621C4
ALA621C4

R88

100K
R0402

R86
2.2R
R0402

R97

100K
R0402

R87
2.2R
R0402

R95
1K
R0402

R94 NC/22R R0402

BC05

U24

BC05

64

65

8
40

60

51 48 50 55 552 45 53 54 56

11

57

10
9

61

25

6

42
43
44
49

69

28

41

27

29

26

12

7

58
59

22
23

20
21

14
19

18
17

4

24

15

3

1347 6268 4638 351 37 36 3963 16 34 26667
31
33
30
32

RF_P

RF_N

NC
NC

PIO(1)

M
IC

_A
_P

M
IC

_B
_P

M
IC

_B
_N

A
U

_R
E

F

LO
_R

E
F

M
IC

_A
_N

M
IC

_B
IA

S

S
P

K
R

_B
_N

S
P

K
R

_B
_P

S
P

K
R

_A
_N

UART_CTS

S
P

K
R

_A
_P

UART_RX
UART_TX

PIO(0)

TE
S

T_
E

N

AIO(0)

NC
NC
NC
NC

V
S

S
_C

N
TR

_P
A

D

PCM_SYNC

NC

PCM_CLK

PCM_OUT

PCM_IN

UART_RTS

AIO(1)

PIO(3)
PIO(2)

PIO(5)
PIO(4)

PIO(7)
PIO(6)

PIO(9)
PIO(8)

PIO(13)
PIO(12)

XTAL_OUT

RSTB

V
D

D
_P

A
D

S

XTAL_IN

VD
D

_U
AR

T

V
D

D
_A

U
D

IO

V
D

D
_P

IO

V
R

E
G

E
N

A
B

LE
_L

V
R

E
G

IN
_A

U
D

IO

B
A

T_
P

V
R

E
G

E
N

A
B

LE
_H

V
R

E
G

IN
_L LX

VD
D

_S
M

P_
C

O
R

E

VD
D

_C
H

G

V
D

D
_R

A
D

IO

VD
D

_C
O

R
E

VD
D

_C
O

R
E

V
D

D
_A

N
A

V
D

D
_R

A
D

IO

V
D

D
_L

O
SPI_CLK

SPI_MISO
SPI_MOSI
SPI_CSB

C131

10uF
C0805

MIC1

TDF6022BPN
TDF_6022BPN

1
2

R90

100K
R0402

C112
22nF
C0402

C123 100nF C0402

C105
4.7uF
C0805

C165

0R
C0402

C125
15pF
C0402

C115
6.8pF
C0402

C113
2.2uF
C0603

C118
NC
C0402

C133
0.01uF
C0402

C132
0.1uF
C0402

C128 1uF C0603

U25
DBF81F104-CSR
DBF81F104-CSR

3 4

5

6
1

8 7

2

NC BALG

BAL
UNBAL

G G

DC

R96
2.2K
R0402

C124 1uF C0603

C111
22nF
C0402

Q4
ZVN4106F
SOT-23

C129
2.2uF
C0603

C126 100nF C0402

C164
NC
C0402

C106
4.7uF
C0805

C119
100nF
C0402

U26
IT6205-3.3V
SOT-25

1 5

2

43

VIN VOUT

G NCCE

Y3
26M
CXA-3225

34

C114
15pF
C0402

C127 1uF C0603
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背光闪动修改

2008.10.04修改
2008.12.11修改

2009.02.04修改

2009.02.06修改

GC830

01

TFT-POWER
KEVIN GC830-SCH-B

2014第 页 共 页

爱培科科技开发(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区高新科技园北区清华信息港B栋背面首层

项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

LED_SW LED+ 15

LED- 15

X_GPIO72

LCD_ENVEE2

GND

GND

GND

GND

DC_VCC TFT33

GND

DC_VCC

VDD33

R105

1K
R0402

R102
18R
R0402

U28
IT6205-3.3V
SOT-25

1 5

2

43

VIN VOUT

G FBCE

U27
ITD1045
SOT-26

1

2

34

6

5

SW

G
N

D FBSHDN

VI
N OV

C138
0.01uF
C0402

D11
1N5819

R103

33K
R0402 C135

0.1uF
C0402

C136
10uF
C0805

L6
22uH
7E03TA

EC7
22uF/6.3V
C-TAN-A

R101
5.1R
R0402

C137
1uF/10V
C0402

R104 56K R0402

R98

0R
R0805

R99

2K
R0402

R100
10K
R0402

C134
0.22uF
C0603
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GC830
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TFT
KEVIN GC830-SCH-B

2015第 页 共 页

爱培科科技开发(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区高新科技园北区清华信息港B栋背面首层

项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

TX_L_PCLK

Y-

X+

X-
Y+

TX_L_DE

TX_L_LCK
TX_L_FCK

TX_LDD6
TX_LDD7

TX_LDD0

TX_LDD5

TX_LDD15

TX_LDD4
TX_LDD3
TX_LDD2
TX_LDD1

TX_LDD13
TX_LDD14

TX_LDD12
TX_LDD11

TX_LDD8

TX_LDD10
TX_LDD9

X-

X+
Y+

Y-

TX_LDD0

TX_LDD9

TX_LDD3

TX_LDD2
TX_LDD4

TX_LDD6
TX_LDD5

TX_LDD8

TX_L_LCK

TX_L_DE
TX_L_PCLK

TX_L_FCK

LCD_PCLK
LCD_DE
LCD_VSYNC

TX
_L

_P
C

LK

TX
_L

_L
C

K

TX
_L

_F
C

K

TX
_L

_D
E

TX_LDD15

TX_LDD12

TX_LDD14
TX_LDD13

TX_LDD11
TX_LDD7

TX_LDD10

TX_LDD1

X_XN5
X_YN5

LCD_ENVDD5

LED+14
LED-14

X_YP5
X_XP5

X_LDD53

X_LDD83

X_LDD43
X_LDD23
X_LDD03

X_LDD93

X_LDD63

X_LDD33

X_L_LCK3

X_L_DE3
X_L_FCK3

X_L_PCLK3

X_LDD123

X_LDD153
X_LDD143
X_LDD133

X_LDD103
X_LDD113
X_LDD73
X_LDD13

GND

GND

GND GND GND GND

TFT33

RA6

100x8P4R
R0402M

18
27
36
45

ESD3
ESD
E0402

1
2

1
2

C142
4.7nF
C04021

2

J5

LTE40
FPC_40-B

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

VLED-
VLED+
GND
VCC

R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

G0
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

GND
CK
DISP
Hsync
Vsync
DE
AVDD
GND
X1
Y1
X2
Y2

C140
4.7nF
C04021

2

ESD2
ESD
E0402

1
2

1
2

C143
15pF
C0402

RA3

100x8P4R
R0402M

18
27
36
45

C146
15pF
C0402

RA5

100x8P4R
R0402M

18
27
36
45

RA7

100x8P4R
R0402M

18
27
36
45

RA4

100x8P4R
R0402M

18
27
36
45

C144
15pF
C0402

ESD1
ESD
E0402

1
2

1
2

C145
15pF
C0402

RA2

0Rx8P4R
R0402M

18
27
36
45

ESD4
ESD
E0402

1
2

1
2

R106 100R R0402

C139
4.7nF
C04021

2

C141
4.7nF
C04021

2
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11.30号修改

11.30号修改

11.30号修改

GC830
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项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

HSYNC

PCLK

VSYNC

VSYNC

HSYNC

PCLK

ID53

AV_ON2

ID73

ID03

AV-CNT3

ID43

X_CKO_02
ID63

X_SDA_02,9

ID13
ID23

ID33

X_SCL_02,9

C_VSYNC3

C_HSYNC3

C_PCLK3

SEN_2.8V

SEN_1.8V

GND

GND

GND

GND

SEN_2.8V

GND

GND

SEN_1.8V

GND

SEN_2.8V

SEN_2.8V

DC_VCC

GND

GND

GND

GND

GND

GND

R167 100R

R0402

C12
15pF
C0402

U30
IT6205-2.8V
SOT-25

1 5

2

43

VIN VOUT

G FBCE

C147
2.2uF
C-TAN-A

L7 BEAD L0603

R108

10K
R0402

L8 BEAD L0603

R107

10K
R0402

C150 0.1uF C0402

R153 100R

R0402

C153
0.01uF
C0402

R155 100R

R0402

C149
0.01uF
C0402

C13
15pF
C0402

C180
2.2uF
C0603

C151
2.2uF
C-TAN-A

C148
1uF/10V
C0402

C18
15pF
C0402

C181
0.1uF
C0402

J6

A-0011
FPC_24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NC
AGND
SDI
AVDD
SCK
RESET
VSYNC
PWDN
HSYNC
DVDD
DODD
Y9
XCLK
Y8
DGND
Y7
PCLK
Y6
Y2
Y5
Y3
Y4
Y1
Y0

C152
1uF/10V
C0402

R166 100R

R0402

C20
15pF
C0402

C179
0.1uF
C0402

U29
IT6205-1.5V
SOT-25

1 5

2

43

VIN VOUT

G FBCE
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VCC

CMD

DAT1
DAT0

DAT2
DAT3

SD CARDGND

CLK

WP

GND

CDCOM2

2008.10.09修改

GC830
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SD/MMC
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项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

X_SD1_PWR_ON

X_SD1_CD_B

X_SD1_DAT0

X_SD1_DAT3

X_SD1_DAT1

X_SD1_DAT2

X_SD1_CMD

X_SD1_CLK

X_SD1_WP_B
X_SD1_PWR_ON

X_SD1_DAT2
X_SD1_DAT1

X_SD1_CD_B

X_SD1_CLK

X_SD1_DAT0

X_SD1_DAT3

X_SD1_CMD

X_SD1_DAT0

X_SD1_CMD

X_SD1_DAT2

X_SD1_WP_B

X_SD1_DAT3

X_SD1_DAT1

X_SD1_CD_B

X_SD1_DAT2 3

X_SD1_CMD 3
X_SD1_CLK 3
X_SD1_WP_B 3

X_SD1_DAT1 3

X_SD1_PWR_ON 3

X_SD1_DAT3 3

X_SD1_CD_B 3

X_SD1_DAT0 3

GND

VDD_SDDC_VCC

GND

VDD_SD

VDD_SD

VCC_3V3

C163
8pF
C0402

R115

10K
R0402

R113 22R R0402

R112 22R R0402
R111 22R R0402

C159
8pF
C0402

R119

10K
R0402

J7
T CARD
TF01A-M1

2
3

4
5
6
7
8

1

10

9

12
11
13

SDC3/CD
CMD

VDD
CLK
VSS2
SDC0
SDC1

SDC2

GND

CD#

GND
GND
GND

C157
100pF
C0402

R121
10K
R0402

C154
2.2uF
C0603

R109
10K
R0402

R120

10K
R0402

C160
8pF
C0402

C158
33pF
C0402

R110 22R R0402

C156
0.01uF
C0402

R118

10K
R0402

C161
8pF
C0402

R117

10K

R0402

C162
8pF
C0402

R114 22R R0402

C155
1uF/10V
C0402

R116

10K
R0402

U31
IT6205-3.3V
SOT-25

1 5

2

43

VIN VOUT

G FBCE
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narrow POUR connect

Note: footprint should be
U.FL and H.FL compatible.

Ensure no GND via in 
middle of H.FL footprint.

Digital IF  Frequency:
       4.092MHz

For good grounding, put 9 vias 
under RF IC die ground pad.

TCXO

CLK MUST be 16.367667MHz / 0.5ppm

Must be placed into RF shielding case
GPS RF Receiver core

Power

close to pin5

close to pin4

close to pin1

To GPS Antenna.

两个电源分开走

GC830
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GPS(SIRF3i+)
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项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

GND

VCC_1V8

X_GPS_DATA0

X_GPS_RF_CLK

SPI_DATA

MAIN_VIO

X_GPS_DATA1

MAIN_VCC

GPS_RF_RST

MAG

V
C

C
_1

V
8

VCC_1V8 CLK

SGN

MAIN_VCC

V
C

C
_1

V
8

M
A

IN
_V

IOM
A

IN
_V

C
C

VCC_1V8

VCC_1V8

V
C

C
_1

V
8_

D

VCC_1V8

VCC_1V8

SPI_CLK

SPI_CS

MAIN_VCC

X_GPS_MAG 2
X_GPS_SGN 2

GPS_RF_RST 2

GPS_SPI_DOUT 2

X_SAMPLE_CLK2

GPS_SPI_CLK 2

GPS_SPI_CS 2

X_GPS_RF_CLK 2

GND

GND

DC_VCC

GRF3i+

G_U1

QFN24

5

9 1211

13

192021222324

1

2

3

6

4

87 10

14

15

16

18

17

25

RF_IN

R
TC

_X
I

R
TC

_O
U

T

R
TC

_X
O

SPI_CEB

G
R

FR
ST

M
A

IN
_V

IO

M
A

IN
_V

C
C

V
C

C
_D

IG

V
C

C
_P

LL

X
TA

L_
IN

XTAL_OUT

TP_IF

VCC_VCO

VCC_MIX

VCC_DIV

V
C

C
_I

F

V
C

C
_R

FA

V
C

C
_R

TC

SPI_DI

SPI_CLK

SPI_DO/MAG

CLK_ACQ

SIGN/MAG

G
N

D

G_R1

3R
R0402

G_C23
10nF

NPO_5%
C0402

RA9
100x8P4R
R0402M

1 8
2 7
3 6
4 5

G_C8
1uF
X7R_10%
C0402

G_C16
15pF

NPO_5%
C0402

G_L3

4.7nH
5%

G_C7
47pF

NPO_5%
C0402

G_L4
10R
L0402

G_C5
47pF
NPO_5%
C0402

G_C19
47pF

NPO_5%
C0402

G_C3
47pF
NPO_5%
C0402

G_C13
1.8pF
C0G_5%

G_F1
EPCOS-B7708
B7708

1

2

3

4

In

G

OUT

G

G_C14
47pF
C0G_5%

G_L2

5.6nH +/-0.3

L0402

EC8
10uF
C0805

G_C2
0.1uF

X7R_10%
C0402

G_C22

10K
X7R_10%C0402

G_C20
10nF

X7R_10%
C0402

G_C21

2.2uF
X5R_10%
C0603

G_C6
47pF
NPO_5%
C0402

G_Y1

16.367667MHz

TCXO3225

1

2
4

3G/TURN

G
N

DV
D

D OUT

G_L1

BEAD
L0402

G_U3

IT6205-3.0
SOT-25

1

2

3 4

5INPUT

GND

EN N/C

VOUT BEAD

G_BD1

BEAD
L0402

1 2

RA8
100x8P4R
R0402M

1 8
2 7
3 6
4 5

G_J1

H.FL RF-Head

1

G_C9
1uF
X7R_10%

R122 100K R0402

G_D1

TVS
SOD523

1
2

G_U2
BGA715L7

1 6

2

3 4

5

7

AI AO

BIAS

GND PON

VCC

G
N

D

G_C4
10nF
X7R_10%

C0402

G_C17
47pF

NPO_5%
C0402

BEAD

G_L5
BEAD
R0603

1 2

G_C15
47pF
C0G_5%
C0402

G_C1
47pF
NPO_5%
C0402

G_C12
47pF
C0G_5%

G_C11
47pF

NPO_5%
C0402

G_C18
47pF

NPO_5%
C0402

G_C10
1uF
NPO_5%
C0402
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不需要上拉 ?吗

GC830
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DEBUG
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项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

X_TXD_12,10
X_RXD_12,10

KEY15 KEY2 5

VCC_3V3

GND

GND

GND

VDD_IO VDD_IO

J8

FPC24
CON-4

1
2
3
4

J16

SLOT-0.8

J21

PADS_0.8/1.5

J13

PADS_0.8/1.5

R124

1K
R0402

R143
NC/10K
R0402

J12

SLOT-0.8

J23

SLOT-0.8

J17

SLOT-0.8

J11

SLOT-0.8

SW3
VOK+
SS305

1
2

3
4

J18

SLOT-0.8

J22

SLOT-0.8

J19

SLOT-0.8

J25

SLOT-0.8

J10

SLOT-0.8

SW4
VOL-
SS305

1
2

3
4

J26

SLOT-0.8

J9

SLOT-0.8

J15

SLOT-0.8

R126

1K
R0402

R125
NC/10K
R0402

J14

SLOT-0.8

J24

PADS_0.8/1.5

J27

SLOT-0.8

J20

PADS_0.8/1.5
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Near pin 11
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项目

设计

审查

批准

图名

图号

版本

RCLK

SCLK
SDIO

ROUT

LOUT

32.768KHz RCLK

TMC_INT

LINE_L1

LINE_R1

X_SDA_0
X_SCL_0

TMC_ON

TMC_RST

TMC_ANT

TMC_3V3

DC_VCC

GND

GND

TMC_3V3

GND

GND

TMC_3V3

GND

GND

GND
GND

TMC_3V3

GND

GND

GND

TMC_3V3

TMC_3V3

TMC_3V3

GND

GND

GND

TMC_3V3

GND

GND

TMC_3V3

GND

R139 22R R0402

R133 10K
R0402

X1

32.768KHz/32X25
TCXO3225

1

2 3

4NC

GND OUT

VCC

R130
10K
R0402

R138 10K R0402

U32
Si4703-B17
Si4703-GM

1
2
3
4
5

6 7 8 9 10

11
12
13
14
15

1620 19 18 1721

NC
FMIP
RFGND
GND
RST

SE
N

SC
LK

SD
IO

R
C

LK
VI

O

VD
GND

ROUT
LOUT
GND

VAN
C

G
PI

O
1

G
PI

O
2

G
PI

O
3

G
N

D

R141
10K
R0402

C176
100nF
C0402

U33
IT6205-3.3V
SOT-25

1 5

2

43

VIN VOUT

G FBCE

C171
22nF
C0402

C170 1uF
C0402

C166 100pF
C0402

C178

10nF
C0402

R142

10K
R0402

C168
22nF
C0402

R136 220R R0402
R137 0R R0402

C172
22nF
C0402

C177
0.01uF
C0402

R140 22R R0402

C169 1uF
C0402

R134 0R
R0402

L11
BEAD/120ohm
L0402

C167
1uF
C0402

C174

10uF
C0805

L10
BEAD/120ohm
L0402

C173

1uF
C0402

R135 220R R0402

R131 0R
R0402

R132 10K
R0402

C175
1uF
C0402


